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摘要(译)

本发明公开了一种像素内部补偿电路和铆接方法。像素内部补偿电路包
括：第一TFT（T 1 ），其栅极连接到第三控制信号（SCAN 3 ），源极
和漏极连接到数据电压（Vdata）和第一个节点（A）;第二TFT（T 
2），其栅极连接到第一节点（A），源极和漏极连接到第二节点（B）
和高压电源（OVDD）;第三TFT（T 3），其栅极连接到第一控制信号
（SCAN 1），源极和漏极连接到第一节点（A）和参考电压（Vref）;第
四TFT（T b ），其栅极连接到第二控制信号（SCAN 2 ），源极和漏极
连接到第二节点（B）和初始电压（Vini）;电容器C ，其两端连接到第一
节点（A）和第二节点（B）; OLED，阳极连接到第二节点（B），阴极
连接到低压电源（OVSS）。本发明提供了一种相应的驱动方法。本发明
采用并联驱动方式，有效增加阈值电压补偿的感应时间，提高补偿效
果。
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